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2．加熱発生ガス分析の概要
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3．高温加熱時の発生ガス分析方法

3.1　有機成分（固体捕集 P&T-GC/MS）

TenaxGR

P&T-
GC/MS

GC

P&T-GC/MS
JHS- A P&T

HP-
Automass SUN GC/MS

GC Ultra Alloy- . mm m
 min min

/min
3.2　アルデヒド（誘導体化捕集 HPLC）
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図2　アルデヒドの誘導体化反応
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1：ホルムアルデヒド-DNPH
2：アセトアルデヒド-DNPH
3：アクロレイン-DNPH，アセトン-DNPH
4：プロピオンアルデヒド-DNPH
5：クロトンアルデヒド-DNPH
6：ブチルアルデヒド-DNPH
7：ベンズアルデヒド-DNPH
8：イソ吉草酸アルデヒド-DNPH
9：吉草酸アルデヒド-DNPH

図3　アルデヒド誘導体のHPLCクロマトグラム
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図1　加熱発生ガス分析の概略
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4．段階加熱による分析

4.1　加熱条件
図4
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4.2　分析例
4.2.1　ポリエチレンテープの分析
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図4　段階加熱条件
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1：トルエン
2：フェノール
3：オクチルアルデヒド
4：ノニルアルデヒド

5：デシルアルデヒド
6：ウンデシルアルデヒド
7：ドデシルアルデヒド

（①～⑤：図4の加熱条件に対応）

図5　ポリエチレンテープの加熱発生ガス分析～有機成分～
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TG-DTA
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4.2.2　粉体シリカの分析
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（①～⑤：図4の加熱条件に対応）

図6　ポリエチレンテープの加熱発生ガス分析～アルデヒド～
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図7　ポリエチレンテープのTG-DTA曲線（空気中）



5．おわりに

〈親水性シリカ〉
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〈疎水性シリカ〉

（①～⑤：図4の加熱条件に対応）

図8　親水性シリカおよび疎水性シリカの加熱発生ガス分析～アルデヒド～
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図9　疎水性シリカのホルムアルデヒド定量結果
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